Abstrakt

Analyzujeme nami navrzeny model fotogenerace volnych nosi¢i naboje v
m-konjugovanych polymernich materidlech se slabymi mezimolekularnimi in-
terakcemi vychazejici z Archipovova modelu. Zahrnuli jsme kvantové efekty
ovliviiujici vznik stavu spojenych s prenosem néboje predstavujici mezikrok
pri fotogeneraci volnych nosi¢ti naboje. Elektrostatickd interakce mezi elekt-
ronem a dirou, stejné tak jako prenosové integraly, jsou spocteny kvantove-
chemicky. Model jsme aplikovali na experimentalni data zavislosti fotoge-
nerace volnych nosi¢u naboje v poly[1-trimethylsilylfenyl, 2-fenyl]acetylenu na
intenzité vnéjsiho elektrického pole. Podatilo se odstranit nékteré nedostatky
predchoziho modelu. Byli jsme schopni namodelovat experimentédlni data
bez nutnosti rozdéleni intervalu intenzit elektrickych poli na nékolik oblasti,
ve kterych bylo nutno prokladat experimentalni data modelovymi kiivkami s
ruznymi fyzikalnimi parametry. Nas model je schopen popsat experimentalni
data v celém rozsahu intenzit elektrického pole pomoci jedné sady parametru
modelu. Daéle se nam podarilo snizit poc¢et parametru modelu na tii.
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